GUC ELEKTRONIGi 2
ViZE SORU ORNEKLERI

(Sorular biraz degisik bicimde de gelebilir.)

1) BIT, Tristor, Triyak, MOSFET ve IGBT elemanlarinin gii¢ elektronigindeki kullanimlarini denetim yonuyle siniflandiriniz.
Yani:

a) Akim denetimli olanlar hangileridir?
b) Gerilim denetimli olanlar hangileridir?

c) Yari denetimli olanlar hangileridir ve bu ne demek?

2) MOSFET ve IGBT geciti yalitimli oldugu halde anahtarlamalarda gecitten akim gegcme nedeni nedir?
3) BJT, Tristor, Triyak, MOSFET ve IGBT elemanlarindan en yiiksek tikama gerilimine sahip olan liglinii yaziniz.
4) Gl elektronigi stirtictlerinde EMI filtresine neden ihtiya¢ duyulur?

5) Ayni nlive Uzerine sarilmis iki bobinden olusan EMI filtresinin nasil olup da ortak mod guriiltisinl zayiflatirken glic
akimina diferansiyel modda kolaylik gosterdigini sekiller tizerinde akim yonlerini ayri ayri isaretleyerek ve manyetik
etkilerini belirterek agiklayiniz.

Ortak mod akim yonleri: Diferansiyel mod akim yonleri:
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6) Sekildeki DC/DC gevirici hangisidir (algaltict mi yiikseltici mi algaltici/yUkseltici mi)? A anahtari ve diyot yerlerine birer
N-kanalli glic MOSFET’i koyarak bu ceviricinin “senkron” versiyonunu (“senkron algaltici” ya da “senkron yiikseltici” ya da
“eviren senkron algaltici/ylkseltici”) giziniz. “Senkron” versiyonu nasil bir iyilestirme amaciyla gelistirilmistir? (a,b, c
siklarindan biri sorulabilir.)
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7) Geri sicramali (Flyback) DC/DC ceviricinin, normal alcaltici/yukseltici DC/DC ceviriciye gore dnemli 2 avantaj ve bir
dezavantajini yaziniz.



8) ileri (Forward) DC/DC ceviricinin, geri sicramali (flyback) DC/DC ceviriciye gére baslica avantajini ve bunun nasil
saglandigini agiklayiniz.

9) ileri (Forward) DC/DC ceviricide gérev orani (duty cycle) igin

istenir (N; primerin, N3 demanyetizasyon sargisinin sarim sayisi). D bundan fazla yapilirsa ne sakinca olur?

10) Kopri sariicilerdeki MOSFET'leri 6zylikleme (bootstrap) yontemiyle anahtarlamak, hangi soruna ¢oziim getirir?
Aciklayiniz.

11) Cuk devresinde bobin akimlari siirekli, V; = 24V, giris giicii 12W, ¢ikis gerilimi 18V’tur. Anahtar gérev orani (D) ve
R,yi bulunuz.
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Coziim: 2105 D = - = 0,429]. Cikis glicti = giris glicii = R, oldugundan, R, = oW R, =27Q].

12) Cuk devresinde bobin akimlari siirekli, anahtar gérev orani D = 0,6 ve V; = 15V ve ortalama giris akimi 2 A ise ¢ikis
gerilimi, Ci'in ortalama gerilimi V4 ve Ly’nin ortalama akimi ne kadardir?

(Cevabinizda ortalama denince periyodik calismalarda DC analiz yapiniz. Yani bobin yerine kisa devre, kondansatér
yerine agik devre koyunuz. Bu a¢iklama sinavda verilmez.)
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TV 1-os - |V = 22,5V|. Cikig akimi ortalamasi, DC analizde L, akimina esittir. O da gerilim dénusim
1-0,6

5o < 2A =|I;; = 1,333A]. Yine DC analizle Ci’in sol ucu girisin arti ucunda, sag

ucu gikigin eksi ucunda bulunacagi igin Vgq =V + V, = 15V + 22,5V = |V = 37,5 V| bulunur.

13) Sekildeki itmeli-gekmeli (push-pull)

oraninin tam tersiyle bulunur: I, =

DC/DC ceviricide, Lr akimi streklidir. D, Lp
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b) Hem A; hem A, anahtari kesimde yr
iken sekonderde Ce kolu hari¢c akim
geciren her yoldaki akim yoniin sekil
Ustiinde gosteriniz. Ce hari¢ akim

yonlini gostermediginiz yolda akim () Vi
gecmedigini soylediginiz varsayilir. /»




